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ДО 60-ЛIТНЬОГО ЮВIЛЕЮ ДОКТОРА ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК,

ПРОФЕСОРА В. А. СМИНТИНИ

IN HONOUR OF PROFESSOR V. A. SMYNTYNA ON THE OCCASION

OF HIS 60th BIRTHDAY

В. А. Смитина народився 8 вересня 1948 року
на Одещинi. Пiсля закiнчення з вiдзнакою фiзич-
ного факультету (1971 р.) й аспiрантури (1974 р.)
Одеського державного (нинi — нацiонального) унi-
верситету iменi I. I. Мечникова незмiнно працює
в цьому унiверситетi, а з 1995 р. — очолює його.
Пiд його керiвництвом ОНУ здобуває статус нацi-
онального (2000 р.) та посiдає перше мiсце в рей-
тинґу класичних унiверситетiв України (2005 p.).

В. А. Сминтина — вiдомий й авторитетний фi-
зик, працi якого визнанi не тiльки в Українi, а й
за її межами. Вiн автор понад 360 наукових ро-
бiт, серед яких монографiї, навчальнi посiбники,
статтi, авторськi свiдоцтва на винаходи.

Основнi науковi результати В. А. Сминтина
отримав, дослiджуючи електронно-молекулярнi
явища на поверхнi та в об’ємi напiвпровiдниковi
полiкристалiчнi плiвки A2B6, шари окисних на-
пiвпровiдникiв, складнi напiвпровiдниковi сполу-
ки, макро-, мiкро- та нанопоруватий кремнiй, на-
ноструктури на основi матерiалiв A2B6, кристалiчнi та шаруватi дiелектричнi структури.

В. А. Сминтина виявив новий тип електричної неоднорiдностi (хемосорбцiйно-електричний до-
мен) та розробив й обґрунтував його модель, довiв електронно-молекулярну природу комплексу
електрофiзичних та фотоелектричних явищ, механiзмiв перебудови власних та домiшкових дефек-
тiв у сполуках A2B6.

Разом iз спiвробiтниками вiн установи, що змiна складу поверхнi в процесi росту плiвок вiдповi-
дає за немонотонну залежнiсть електропровiдностi вiд товщини, визначає двоякий вплив хемосорбцiї
одного й того ж типу частинок на фотопровiднiсть (сенсибiлiзацiя, десенсибiлiзацiя). Аналiз мiкро-
скопiчних моделей адсорбцiйних поверхневих центрiв показав, що подвiйна поведiнка провiдностi
одних i тих же матерiалiв при адсорбцiї збумовлена станом координацiї поверхневих атомiв у крис-
талiчних ґратках i густиною валентних електронiв на зовнiшнiх орбiталях хеморсорбцiйного ком-
плексу. Цим пояснено технологiчну невiдтворюванiсть параметрiв адсорбцiйно чутливих елементiв
(АЧЕ) i вдосконалено технологiю їх виготовлення.

Дослiдження нової виявленої властивостi макро-, мiкро- i нанопоруватого кремнiю — адсорбцiй-
ної чутливостi — показали, що вона виникає при взаємодiї з газами з високим дипольним моментом
унаслiдок їх впливу на поверхневу провiднiсть та ємнiсть мiжпоруватого простору.

Експериментально встановлено, що перехiд йонiв Рd+ i Рd++ у Pd0 є основним механiзмом де-
ґрадацiї температурно-контрольованого сиґналу сенсора метану. Деґрадацiя АЧЕ кисню зумовлена
мiґрацiєю йонiв ґратки на поверхню, збiльшення концентрацiї атомiв i кластерiв металу на поверхнi
гальмує цей процес. Розроблено метод компенсацiї температурних похибок сиґналу АЧЕ, застосу-
вання якого дало змогу одночасно реєструвати наявнiсть у середовищi NO i NO2. Розроблено АЧЕ
для реєстрацiї O2, SO2, CO, H2S, NH3, NO i NO2.

Основнi результати наукової дiяльностi В. А. Сминтини опублiкованi в провiдних фахових видан-
нях, серед яких: “Физика и техника полупроводников”, “Поверхность. Физика. Химия. Механика”,
“ЖТФ”, “Письма в ЖТФ”, “Physica Status Solidi (A)”, “Journal of Crystal Growth”, “Sensors & Ac-
tuators: В”, “Известия AH CCCP”, “Украинский физический журнал”, “Il Nuovo Cimento”, “Vuoto”,
“Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics”, у нашому та iнших журналах.

Значну частину дослiджень захистили його учнi в 4 докторських та 7 кандидатських дисертацiях,
а також вiдзначили золотими, срiбними та бронзовими медалями на мiжнародних та вiтчизняних
виставках.
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В. А. Сминтина є визнаним керiвником наукової школи з фiзики поверхнi напiвпровiдникiв в
Одеському нацiональному унiверситетi iменi I. I. Мечникова. Його школа суттєво впливає на роз-
виток цiєї галузi на Пiвднi України. З 1994 р. вiн є головою спецiалiзованої вченої ради iз захисту
докторських дисертацiй за 4 спецiальностями.

В. А. Сминтина — головний редактор журналу “Сенсорна електронiка i мiкросистемнi техноло-
гiї”, а також науково- технiчного збiрника “Фотоелектронiка” та “Вiсника Одеського унiверситету”,
що визнанi ВАК України фаховими. Вiн є одним з основних органiзаторiв багатьох важливих мiж-
народних наукових форумiв; серед останнiх з них: Всеукраїнський з’їзд “Фiзика в Українi”, Перша
Всеукраїнська конференцiя з фiзики напiвпровiдникiв, перша, друга i третя мiжнароднi конференцiї
“Сенсорна електронiка та мiкросистемнi технологiї”.

Поряд з науковою дiяльнiстю в межах Одеського нацiонального унiверситету iменi I. I. Мечнико-
ва В. А. Сминтина також керує виконанням мiжнародних наукових програм з участю вчених Iталiї,
Францiї, Нiмеччини, Великобританiї, Нiдерландiв, Бельгiї, Фiнляндiї. Вiн — дiйсний член (академiк)
Академiї наук вищої школи України (з 1996 р.) та декiлькох галузевих академiй, академiк-засновник
Мiжнародної академiї комп’ютерних наук та систем, заступник голови Ради Пiвденного центру НАН
України, член європейського комiтету “EUROSENSOR”, нацiональний координатор та член європей-
ської ради з програм “NEXUS”, експерт Комiтету з державних премiй України, член європейського
та Українського фiзичних товариств (вiце-президент останнього), консультант-координатор Гуманi-
тарної мiжнародної асоцiацiї “Iталiя–Україна”, член Всесвiтньої асоцiацiї президентiв унiверситетiв
та асоцiацiї ректорiв України, член Наукової ради “Фiзика напiвпровiдникiв та напiвпровiдникових
приладiв” НАН України, почесний громадянин м. Очакова (1996), почесний професор Херсонсь-
кого державного технiчного унiверситету (1998), почесний член Сенату Академiчного Сеґедського
унiверситету, заслужений дiяч науки i технiки України (2000), лауреат державної премiї України.
Вагомий внесок професора В. А. Сминтини в розвиток вiтчизняної науки i його педагогiчна ро-
бота нещодавно вiдзначенi нагородженням його Мiнiстерством освiти i науки України знаком “За
науковi досягнення” i нагородженням золотою медаллю “10 рокiв незалежностi” 1 ступеня (2001).
В. А. Сминтина — також кавалер ордена “За заслуги” 3 ступеня (2004). Вiн нагороджений релiгiй-
ними нагородами: орденом “200-рiччя Рiздва Христова” 2 ступеня, орденом “Святого Володимира” 4
ступеня (2005), орденом “Золотого Хреста Святих Петра i Павла” (2003 Ватикан), а також золотою
медаллю Товариства сприяння промисловостi (2002, Францiя).

Редколегiя нашого журналу сердечно вiтає Вас, високошановний Валентине Андрiйовичу, зi слав-
ним Ювiлеєм i щиро зичить Вам мiцного здоров’я, щастя, наснаги й подальших творчих успiхiв на
науковiй i освiтянськiй нивi!
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ДО 70-ЛIТНЬОГО ЮВIЛЕЮ ДОКТОРА ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК,

ПРОФЕСОРА I. В. СТАСЮКА

IN HONOUR OF PROFESSOR I. V. STASYUK ON THE OCCASION
OF HIS 70th BIRTHDAY

Цього року сповнюється сьомий десяток рокiв
визначному українському фiзиковi, члену-кореспон-
дентовi НАН України, професоровi Iгоревi Васильо-
вичу Стасюковi.

Iгор Стасюк народився 23 вересня 1938 р. в на-
цiонально свiдомiй родинi українських iнтелiгентiв
(батько — вчений-математик, мати — викладач му-
зики) у старовинному мiстечку Бережанах (Терно-
пiльська область). Талант майбутнього вченого ви-
явився ще в юностi: закiнчивши стрийську школу в
шiстнадцять рокiв, I. В. Стасюк уступає на фiзич-
ний факультет Львiвського державного унiверсите-
ту iм. I. Франка й отримує в 1959 р. диплом з вiд-
знакою. Уже в студентськi роки його статтю, вико-
нану спiльно з В. В. Владiмiровим пiд керiвництвом
проф. А. Ю. Глаубермана i присвячену “новiй фор-
мi полярної моделi” з уведенням операторiв “вузло-
вих елементарних збуджень” (попередники вiдомих
операторiв Габбарда), вiдзначив акад. М. М. Бого-
любов; її рекомендували до публiкацiї в “Докладах
Академии наук СССР”.

Подальша плiдна робота пiд керiвництвом
проф. А. Ю. Глаубермана в аспiрантурi кафедри те-
оретичної фiзики Львiвського державного унiверси-
тету iм. I. Франка дiстала своє завершення в канди-
датськiй дисертацiї “Метод вузлових елементарних
збуджень у теорiї неметалiчних кристалiв”, успiшно
захищенiй у 1963 р. Далi I. В. Стасюк працює асистентом, а потiм доцентом на кафедрах теоре-
тичної фiзики та теорiї твердого тiла, поєднуючи викладацьку роботу з розвитком теорiї обмiнних
взаємодiй та феромагнетизму в сильно корельованих електронних системах, зокрема формулюван-
ням теореми Вiка та розробки дiаграмної технiки для операторiв Габбарда. Паралельно вiн ство-
рив мiкроскопiчнi моделi сеґнетоелектрикiв зi складною структурою водневих зв’язкiв, описавши
їх динамiчнi та термодинамiчнi властивостi, а також запропонував мiкроскопiчну теорiю оптичних
ефектiв, породжених зовнiшнiми полями в дiелектричних кристалах.

Наступним етапом творчого шляху Iгоря Стасюка стала праця в Нацiональнiй академiї наук Ук-
раїни: спершу в Iнститутi прикладних проблем механiки та математики (1978–1983 рр.), а потiм в
Iнститутi фiзики конденсованих систем (з 1983 до 1990 рр. — Львiвське вiддiлення Iнституту тео-
ретичної фiзики АН УРСР), де вiн працює й понинi. Саме тодi у сферу наукових iнтересiв ювiляра
потрапляє теорiя електрон-деформацiйних ефектiв у напiвпровiдниках, сполуках iз вузькими зона-
ми провiдностi та кристалах з ефектом Яна–Теллера. Пiдсумком наполегливої творчої працi стала
докторська дисертацiя “Теорiя iндукованих зовнiшнiми полями ефектiв у кристалах iз структур-
ними фазовими переходами”, захищена в IТФ АН УРСР (Київ, 1985 р.). Вiд 1986 р. i до сьогоднi
Iгор Васильович очолює вiддiл квантової статистики IФКС НАН України. Непересiчнi органiзацiйнi
здiбностi ювiляра, його вимогливiсть i наполегливiсть як заступника директора з наукових питань
довгих шiстнадцять рокiв сприяли становленню та розвитку Iнституту фiзики конденсованих сис-
тем вiд часу його утворення в 1990 р. на основi Львiвського вiддiлення IТФ АН УРСР. У 1995 р.
науковий доробок I. В. Стасюка отримує нацiональне визнання: його обрано членом-кореспондентом
НАН України.

Попри широту наукових iнтересiв ювiляра його основнi здобутки стосуються теорiї твердого
тiла. Зокрема, високо оцiнено розробленi математичнi методи в теорiї багатостанових систем та
фермiонних систем iз сильними короткосяжними кореляцiями. У вiдповiдь на вiдкриття високотем-
пературних надпровiдникiв вiн вивчив ефект габбардiвських кореляцiй та ангармонiчних ефектiв
у цьому класi сполук, а також розробив теорiю кiнематичних механiзмiв надпровiдного спарюван-
ня у межах моделi Габбарда. Проф. I. В. Стасюк та його школа вiдомi своїми дослiдженнями в
мiкроскопiчнiй теорiї впливу полiв рiзноманiтної природи (гiдростатичного та одновiсного тиску,
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електричного поля, однойонної анiзотропiї i т. д.) на властивостi та термодинамiку сеґнетоелектри-
кiв та ян–теллерiвських кристалiв. Понад десятилiтнiй доробок ювiляра та його учнiв у галузi теорiї
протонного та йонного переносу в суперйонних кристалах знайшов продовження в описi власти-
востей iнтеркальованих кристалiв, усебiчне вивчення та практичне застосування яких є прiорите-
том сьогодення. Перерахувати все практично неможливо, а сухою мовою цифр це становить майже
600 публiкацiй, у тому числi двi монографiї, спiвавтором яких є проф. I. В. Стасюк.

Слава ювiляра як чудового лектора та вчителя може посперечатися з його науковими здобутками:
уже кiлька поколiнь студентiв Франкового унiверситету мають щасливу нагоду слухати захопливi
лекцiї з теоретичної фiзики та широку гаму спецкурсiв (квантова статистика, електродинамiка,
теорiя твердого тiла, теорiя фазових переходiв, математичнi методи теоретичної фiзики — всього
й не перелiчити. . . ). Сухi цифри засвiдчують, що вiн виховав 19 кандидатiв фiзико-математичних
наук, троє з них стали докторами фiзико-математичних наук, але лише вiн знає, скiльки зусиль,
наполегливостi, терпiння, тепла й любовi це коштувало. . .

Ювiляр бере активну участь у роботi численних наукових органiзацiй: вiн є вiце-президентом Ук-
раїнського фiзичного товариства, дiйсним членом Наукового товариства iм. Т. Г. Шевченка, членом
Мiжнародного дорадчого комiтету з питань фероїкiв та мезоскопiчних структур. Iгор Васильович
неодноразово очолював i входив в органiзацiйнi та програмнi комiтети багатьох мiжнародних й ук-
раїнських фiзичних конференцiй. I, звичайно, не можна проминути його редакцiйну дiяльнiсть: за-
ступник головного редактора “Condensed Matter Physics”, член редколегiї нашого журналу, а також
низки iнших мiжнародних фiзичних журналiв.

Колектив “Журналу фiзичних дослiджень” щиро вiтає з ювiлеєм багаторiчного члена редколегiї
Iгоря Васильовича Стасюка, бажає щастя без мiри, мiцного здоров’я та подальших здобуткiв на нивi
науки й освiти!
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